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Transistor y pozos cuanticos

Transistor de efecto de campo (MOSFET) Pozos cuanticos
Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador. GaAs y AlAs son semiconductores de gap
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v pueden formar pozos cuanticos.
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Al aumentar V- por encima de V,,,,rq1, S€a crea un canal  Utilizando Al,Ga,_ As tipo n(p), e*(h*) “caen”

de conduccion, cuyo tamano (y resistencia) depende de V.. al pozo creando un gas bidimensional de e-(h™).
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